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1. Beschreibung
Tots Yerwendungszweok

Der V 751,150 dient als HF-Aufzeichnungsverstirker und HF-Genersmtor fine Magnetionanlagen mit vorzugsweise
38,1 em/s bzw. 19,05 c¢m/s Bandgeschwindigkeit und liefert den Ldschsirom Filr einen Loschkopf L1 V 16x) und
den Vormagretiisisrungsstrom fir einen Aufzedi chnungskopf A1 VBX). Dle Verwendung anderer Kopfe - soweit sie
der TGL 200-7101 bzw, den angegebenen Kemndaten entsprechen - ist mdglich, da sich alle Sitrtme in weiten
Grenzen einstellen lassen.

Dexr V 751.150 arbeitet mit folgenden Geraten zusammen:

Megnetion-pufzeichnungsverstirker (NF-Teil) V 752.150

Magnetton-Wiedergabeentzerrer V 761,150
Fndstufe ¥ 771.150
Magnetton-Wiederzabeverstirker V T46.150
1.2, Aufbau

Der V 751.150 ©besteht aus zwel Kartenbausteinen, die steckber miteinander verbunden sind. Der erste Kerten- |
baustein (L¥sch- und Vormagnetisierungsverstarker) hat die Abmessungen 95 mm x 170 mm und trigt eine Front-

platte mit einer Breife von 40 mm. Auf dieser Frontplatte befinden sich die fir Betriebseinstellungen er-—

forderlichen Bedienelemente, die fiir Schraubenzieherbetitizung vorgesehen sind (Abb, 1). Der zweite Karten-

baustein (B0-kHz-Generator) hat die Abmessungen 95 mm x 110 M,

Hasse etwa 0,4 kg

Zeichnmmgssatz 122,106 .

i 2

F ﬂ/ » |
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R 20 R18 R 20 - Vormagnetisierung bei 38,1 emfs
; R 18 ~ Vormagnetisierung bei 19,05 cn/s
@ /{ " 19 = Lschstrom
RIS R 30 - Symmetrierung Lschstrom
R 27 - Symmetrierung Vormagneiisierungsstrom |
%0 -%22:? 1 = LBsch= und Vormagnetisierungsverstirker .

[ 2 - 80 kHz-Generator |

@-/ 3 - Offnung fiir den Abgleich von € 22

Abb, 1 Varderansicht

x) Hersteller VEB Goldpfeil Magnetkopfwerk Hartmannsdorf |
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1.3, Wirkungoweise

Der V 751.150 enthidlt drei Punktionsgruppen:
aj Generator fiir 80 kHz

b) Vormagnetisierungsverstirker (VM-Verstirker)
¢) Ldschversthrker (L-Verstirker)

a) Generator fiir 80 kHz

Derauf dem Baustein 122.106-2 untergebrachte 80-kHz-Generator besteht aus einem Gegentakt-Cszillator (T1, T2)
und einer zur Impedanzwendlung vorgesehenen Kollektorstufe (T5). Der Arbeitspunkt des Oszillators wird mit Rt
eingestellt, die Frequenz kamn durch Verdrehen des Kerms von Tri1 abgeglichen werden und mit R3, zusdtzlich
mit C4, 158t sich die Oszillatorstufe symmetrieren,

Am Ausgeng von T5 (Emitter) soll bei exakter Einstellung eine HP-Spennung von U}E-‘ 2 1 V vorhanden sein, die
dem gemeinsamen Eingang von VM- und L-Verstérkern (Transistor T7) zugefilirt wird.

b) Losch- und Vormagnetisierungsverstirker

Von T7 aus erfolgt die Verteilumg zum VM-Verstdrker iiber die Potentiometer R20(bei 38,1 cm/s) bzw. R18 (bei
19,05 em/s) und zum L-Verstirker (R19). Die Widerstdnde R 21 und R22 erhdhen den Quellwiderstand fiir den
Verstérkereingang soweit, daB an dieser Stelle durch extermen KurzschluB der Loschstrom bzw. der Vor=-
magnetisierungsstrom um etwa 60 dB gediémpft werden kann (Steckerleiste 2, AnschluB 8 und 14). Damit lassen
sich z. B. zeltabhingige Schaltvorginge realisieren, die fiir spezielle Aufzeichnungsarbeiten erforderlich
sind. Nach einer Phasenumkehrstufe (T8 und T9) folgen damn die Gegentaktendstufen (T10, T11 und T12, T13), wo-
bei die VM-Endstufe mit schwach ausgepréigter Reihenresonanz (C21-Aufzeichmungskopf), die L-Endstufe iber

mit starker Parallelresonanz (C22/C23/LSschkopf) arbeitet. Fiir die L-Endstufe ist ein Resonanzabgleich vor-

gesehen, dabel wird durch dis Untersetzung von Tr 3 die reale Xapazitiétsvariation parallel zum Kopf gegen-
liber dem Variationsbereich des Trimmerkondensators C22 vergrifert. Der Ausgangsiiberirager selibst wird vem
Resonanzstirom kaum durchflossen, so daB trotz des schwachen Drahtdurchmessers keine iibermifige Erwirmung
auftritt.

Die Stromzufiihrung zu den Teilverstdrkern erfolgt {iber getremnte Anschliisse; dadursh kann der Ruhestrom

Z. B. des Lischverstirkers bel Stereoaniagen im 2. Kensl gespart werdsn.

Der Generetor besitzt eine Spannungsstabilisierung, um von Betriebsspanmungsschwankungen umabhingig zu sein,
auferdem karm er mit Hilfe einer +5-V-Spammng (St 2/15) abgeschaltet werden, wobei das Ab- und Zuschalien
nicht plotzlich, sondern liber ein Zeitglied erfolgt, um Schaltknacke zu vermeiden, Relais A dient zum Um-
schalten der voreingesiellten Vormegnetisierungssirtme bei Anderimg der Bendgeschwindigkeit.

1.4, I_(enndaten

i g e

Umgebungs=Temperaturbereich

+5 %C...445 %C (=10 °C ... 455 %) X!

Betriebsgleichspamung + (26257
Stromaufnahme etwa 125 mA
Frequenz (80 % 1) kHz
Vormagne tisierungssironstirke Ooeoll ma
Lésehstromstarke 0...90 mA
Démpfung der 2. Harmonischen

bei 11 mA Vormagnetisierungsstromstiirke € 57 dB

bei 90 mA Lischstromstirke >57 dB

5V & maysn

Schaitspannung Generator +
Bezugskipfe
Loschkopf L1 Vié
Aufzelchnungskopf 41 V5

x) Fir den in Klammern geseizten Bereich gslten erwsiterte Toleranzen



2, . ¥s Banwed sung

2,1, Benttigte MeBgeriite
Voltmeter

Frequenzbereich 20 Hz ... 100 ¥Hz, Bingangswiderstand £ 200 Ohm
lieBbereich 5 mV ... 100 V, z. B. MV 20.

Selektiver Spammumgsmesser

Frequenzbereich 80 ¥Hz ... 160 kXHz, z. B. MV 60

Zum Messen der Generstorfrequenz muB der selekiive Spannungsmesser vorher geeicht werden oder es ist ein
spezieller Frequenzmesser {Z‘dhlgr) zZu verwenden,

Vielfachmesser

Oszillograph

i SoachlafbeMngmgsn

e Betriebsglelchspamung 24 v

2.2.2, Ausgangse.‘nschluﬁ -

a) Ausgang "Vormagnetisierung" {Anschlilsse 9, 8) Aufzeichnurgskopf A1 V5 mit messeseitig

in Reihe geschaltetem 10=-Ohm-MeBwiderstand
(induktivitétsarm, Toleranz & 2 %)

b} Ausgeng "Léschen™ (Anschliisse 17, 16) Lischkopf L1 V16 mit masseseitig in Reihe
geschaltetem 2-Ohm-MeBwiderstand
(induktivitstsarm, Toleranz & z 4)

Dle Kopfstrims werden els Spammungen Ubex den MeSBwiderstinden gemessen,

2.2.3, e Messung des Vormegnstisierungssiromes erfolgt mit betriebemiBig parallel geschaltetem
Ezgnetton=-Aufzel chnungeverstirker (NF-Teil) V 752,150,

2.3, Hessung des Geperatorteils

Zum Mesgen des Genoratorteiles wird der Generatorbaustein (122,106-2) geldst, abgezogen und getremmt ange=
schloszen. Fach Anlegen der Betriebsspamumg (3, 4) und Anechlub des Ausgangs (17, 24) wird mit R1 der opti=-
male Arbeltspunkt (Ausgangnsparmungemerizum wd Verzermmgsminimm} singestellt.

Bei oinem Ausgengsabsshlufwlderstend (24, 17) von K, = 1 kOhm mifl sich eine Ausgangsspermung U, Ti0v
ergsven.

Betriobssirom J £ 30 ma. :

Anschiiefend wird die HP-Sparmung syimetriert (R? wnd C4), dabei wird euf kleinsten Wert der 2. Harmonischen
- {etwa 160 kHz) abgeglichen. Sollwert der Dimpfung der 2., Hammonischen gegeniiber der Crundwelle 2 60 4B,
Sellfrequens der Grimdwelle (80 = 0,5) kilz {Abgleich mit Kern von Tr1).

Der Abgleich erfolgt mit einem ZHhler, mit dem geelichten selekiiven Sparmungsmesser odsr durch. Vergleich' mit
einem vorhsp ahgéglichénen Generator.

244 Hesaunp des Vorsthirksrieils

2.4,% Binstellen der Ruhostrine

Der Verstirkerteil wird zwHshst chne Cenerator ange_émhlossen. Mlt R 34 bew. R 35 werden dann die Bu!iastrﬁu s,
‘der VM-BEudetufe und der L-Endstufe auf J,;u L 45 mA voreingestalilt,
¥ 5 r
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2.4.2. Vormagnetisierungsstrom

Bei aufgestecktem Generatorbaustein wnd bei Iinksenschlag von R 19 wird mit R20 (bei 38,° om/s) bzw. R18
(bei 19,05 em/s) ein Vormegnetisierungsstrom von Iy=1m eingestellt, Mit R 27 wird der Vormagne-
tisierungsstrom symmetriert (Minimum der 2, Harmonischen).

Sollweri der Dimpfung der 2. Hermonischen > 57 dB.

L#Bt sich die angegebene Dimpfung nicht erreichen, wird der Arbeitspunkt der Endstufe (mit R34) nmchgestellt.
Der Betriebsstrom des VM-Verstirkers darf dabei 45 mA nicht iiberschreiten.

2¢4.3. Loschetrom

Bei aufgestecktem Generatorbaustein und bei ILinksanschlag von R18 bzw. R20 wird mit R19 ein Ldschsitom von
IL = 90 mA eingestellt, anschlieBend wird mit R30 der L¥schstrom symmetriert (Minimum der 2, Harmonischen).
Solldidmpfung der 2. Harmonischen 2 57 dB.

146t sich dle angegebene Dimpfung nicht erreichen, wird der Arbeitspunkt der Endstufe (mit R35) nachgestellt.
Der Beiriebsstrom des L-Verstirkers darf dabeil 45 mA ni¢ht ilberschreiten.

2.4.4, Abschaltvorgang

Beim Anlegen einer Gleichspammung von +5 V an S5t 2/15 muB der Generator sussetzen. Der Abschalivorgeng darf
nicht impulsartig erfolgen, sondern mud aperiodisch verlaufen. (Abschaltzeit etwa 50 ms).

2.445. Toleranzpriifung

Zuldssige Abweichungen gegeniiber dem eingestellten Wertem bel Ben-iébSSpammmg von 21,5 V baw, 26 Vi

Frequenz 0,25 xiz
Vormagnetisierungsstrom =5 %

Ltschstrom <5%

Klirrdémpfung des Generators + 1 4B

Klirrdimpfung der Endstufen

(Abweichung gegeniiber Sollwert) + 143

Zulissige Abweichungen gegeniiber den singestelltien Werten

bel Umgebungstempersturen im Bereicht (+5.0.445) °%C °  (=10...455) °¢
Proquenz pt 0,25 kHz ‘;1.5 kHz
Vormagnetisierungsstrom <5 % < 20%
Lschstrem <10% <25 %
Klirrdbimpfung des Generators )

{Abwelehung gegeniiber Sollwert) + 6 dB
Klirrdémpfung der Endstufen :

(Abweichung gegeniiber Scliwert) . 4+ 2 dB : + 6.48
Abschaltzeit +15 % + 5 %

Die Abweichungen der Klirrdimpfung beziehsn sich auf die vorssgeberen Sollwerie,
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Kurg - RFZ-Nr. und
bez, Benenmmg Flektrischs Werte Bemerkungen

- AufzeichnungsverstérkerkHFdTeil (Zeichnungzesats 122,106} v 751.150
Bu 1 Buchsenleiste Gz 24 Au~562 (AgPd 30-562) TEL 200-3604 (490-189)
(35 KT-Kondensator 05022/10/160 TCL 200-8424 (659-b13 X)
g2 Kondensator EDVU-N150-27/5 TGL 24100 (734-46 J)

¢ 3 Kondensator EDVU-NPO-12/5 TCL 24100 (734-22 1)
a4 Scheibentrimmer D 10/40-10 TGL 2008493 (740-65 D)
&5 ¥S-Kondensator 470/2,5/63 TGL 5155 Bl.1 (689-12 H)

¢ 6 KT-Kondensator 0,1/10/160 TGL 200~-8424 (659-215 X)
C 7 MKL.2-Kondensator 0,47/63~40070/56 TCL 10793 (673~005)

c 8 Elektrolyt-Kondensator 100/ 25 TGL 7188 (613-c25)
c9 KT=-Kondenszator 4700/10/160 TGL 200-8424 (659-211 X)
€ 10 MKL2-Kondsnsator 1/63-40/070/56 TGL 10793 (673-006)
2l Al KT-Kondensator 0,01/10/160 TCL 200-3424 (655-a12 X)
c 12 KI'-Kondensator 0.01/10/160 TGL 200-8424 (659-212 K)
c 13 KT-Kondensator 0,01 /40/160 TGL 200-8424 (659-a12 K)
GEtY KT-Xondengator 0,01/10/160 TGL 200-8424 (659212 %)
C 15 KT-Kondensator 0,022/10/160 TGL 200-8424 {653=b13 X)
¢ 16 KT-Kondensator 0,022/10/160 6L 200-8424 {559-b13 K)
EAT KT-Kondensator 0,022/10/160 TCL 200-8424 (659-b13 K)
€ 18 XT-Kondensator 0,022/10/160 TGL 200-8424 {658-b13 K)
gida KT~Kondensator 0,022/16/160 TGL 200-8424 {655-b13 K)
=20 KT-Kendensator 0,022/10/ 160 TGL 200-8424 {659-b13 K)
c 21 Kondensator besiehend aus

Parallelschaltung vons 570 pF £ 10 %

S 2 1l Ko Konismaton 470/10/630 TGL 200-8424  (559-a41 K) 2)
c 21/2 ET-Xondensator 100/10/630 TGL. 200-8424 (659-539 X) 2)
¢ 22 Scheibentrimmer C 10/10-16 TGL 200-8493 {(740-T75)

¢ 23 KP-Kondensator 100/10/630 T0L 200-8424  (659-a39 k) 1)
or 1 Diode SAY 40 PGL 200~8466

Gr 2 Z-Diode SZX 21/5,6 12/4 TEL 200-27338

Gr 3 Z~Triode BZX 21/8,2 12/4 TGL 200-27338
R 1 Schichtdrehwlderstan SK-100 K1-2-554 TGL 11886 (778-10 1)
R 2 Schichiwiderstand 3,% 5 % 250.311 TGL 8728 (1021-87 J)
R 3 Schichtdrehwiderstand SK~5 K1-2-554 TGL 11886 (778~06 1)
R 4 Schichtwiderstand 3,9 k 5 % 250.311 TCL 8728 (102187 J)
RS Schichtwiderstand 100 k 5 % 250,311 TGL 8728 (1021-121 g4}
R 6 Schichtwiderstand 349 k 5 % 250.311 7¢I 8728 (1021-87 1)
RT Schichiwiderstand 120 k 5 % 250.311 TGL 8728 (1021=123 1)
R 8 Schichtwiderstand 100 k¥'5 % 250,311 TGL 8728 {1021=-121 J)
R 9 Schichiwdderstand 12 k 5 % 250,311 TCL 8728 {1021-33 3}
R 10 Schichtwiderstand 15 k 5 % 250,311 TEL 2728 {1021-101 J)
R 1% Schichiwiderstand 390 5 % 250.311 TGL 8728 (1021=-63 J)
R 12 Schichtwiderstand 1,5 k 5 % 250,311 TGL 8728 {1021=77 J)
R 13 Schichtwiderstand 10X 5 % 250,311 TGL 8728 {1021-97 1)
R 14 Schichtwidersiand 27 k 5 % 250.311 TGL 8728 (1021=107 J)
R 15 Schichtwiderstand 120 x 5 % 250,311 TGEL 8728 (1021123 J)
R 16 Schichtwiderstand 470 5 % 250.311 TGL 8728 (1021-85 J}
R 17 . Sehichtwiderstand 2,2 k 5 % 250.311 TGL 8728 (102181 J)
?Tmuuzgéleichwert

2}  Rauelement auf Lbtosen



Kurz- ® ¥ RFZ-Nr. und
-bez. Benennung Elektrische Werte Bemerkungen
R 18 Schichtdrehwiderstand 25k 1-12D-1-665 = TGL 9100 (786-08. 1 Di)'
R 19 Schichtdrenwiderstand 25k 1-12D-1-665 TGL 9100 (786=08.1 Di)
R 20 Schichtdrehwiderstand 25k 1-12D=1-665 TGL 9100 (786-08.1 Di)
R 21 Schichiwiderstand ' 47 k 5 % 250.311 TGL 8726 (1021=113 i)

R 22 Schichtwiderstand 10 k 5 % 250,311 TGL 8728 (1021-97 J)
R 23 Schichtwiderstand .33k 5 % 250.311 TGL 8728 (1021-109 J)

R 24 Schichtwiderstand 56 k 5 % 250,311 TGL 8728 (1021=115 J)
R 25 Schichtwiderstand 56 kX 5 % 250,311 TGL 5725 (1021-115 J)
R 26 Schichtwiderstand , 33 k 5 % 250,311 TGL 8728 (1021~109 J)
R 27 Schichtdrehwiderstand LT 1-12D-1-665 TGL 9100 (786-04.1 Di)
R 28 Schichtwiderstand 1,5k 5 % 250.311 TGL 8728 (1021=77 J)

R 29 Schichtwiderstand = 1,5k 5 % 250,311 TGL ‘8728 (1021-77 J)

R 30 Schichtdrehwi derstand 500 1=12D=1=665 TGL 9100 (786-03.1 Di)
R 31 Schichtwiderstand 1,5k 5 % 250.311 TGL 8728 (1021-77 J)

R 32 Schichtwiderstand 1,5k 5 % 250,311 TGL 8328 3 (1021-77 J)

R 33 Schichtwiderstand 1k 5% 250,311 TGL 8728 (1021-73 J)
R 34 Schichtdrehwiderstand PK-50 K1-2-554 TGL 11886 {777-09 h)

R 35 Sci.lich'tdrehwiderstand PK=50 K 1=-2=554 TGL 11886 (T77=09 h)

R 36 Schichtwiderstand 510 5 % 250,311  TeL 8728 (1021=66 J)

R 37 Schichtwiderstand 3,3k 5 % 250,311 « TGL 8728 (1021-85 J)

R 38 Schichtwiderstand 3,3k 5 % 250.311 TGL 8728 (1021-85 J)

R 39 Schichtwiderstand 2,2k 5 % 250,311 TGL 8728 (1021-81 J)

R 40 Schichiwiderstand : 2,2k 5 % 250,311 TGL. 8728 (1021-81 J)

R 41 Schichtwiderstand . 1 82 5 % 250,311 TGL 8728 (1021-47 J)

R 42 Schichtwiderstand 82 5 % 250,311 TGL 8728 (1021-47 J)

R 43 Schichtwiderstand : 39 5% 250,311 _ TGL 8728 . (1021=39 J)

R 44 Schichtwiderstand 39 5% 250.311 TGL 8728 (1021-39 J)

R 45 Schichtwiderstand 1k 5% 250.311 TGL 8728 (1021-73 J)

R 46 Schichtwiderstand 5,6k 5 % 250,311 TGL 8728 (1021-91 J)

R 47 Thermistor TNM 10 k 4113,4-4242,00 lésiert, verz,,
: ‘ =10 %, 1Q0 Std.Alterung
R 48 Sehichtwiderstand 100 5 % 250.311 TGL 8728 (1021-49 J)

R 49 Schichtwiderstand 100 5 % 250.207 TK " TGL 8728 (1026-49 J)
5t 1 Steckerleiste Az 24 Au-562 (AgPd 30-562) TGL 200-3604 (490-183)

5t 2 Steckerleiste Az 24 Au-562 (AgPd 30-562) TGL 200-3604 (4%0~183"

T 9 Trans;tstor‘ SC 207 C

T2 Transistor SC 207 C

3 Transistor SF 127 D

T4 Transistor SE127.€

LG Transistor 3F 127 C

T 6 Transistor SF 127 C =

miT Trensistor SC 206 ¢

T8 Transistor SC 206 C

TS Transistor : SC 206 C

T 10 Transistor srizrc 2 -

Lyt Trensistor ~SF 127 C 2)

7T 12 Transistor SF 127 € 3)

T 13 Transistor sF127¢ )

™ {  Schwingkreisiibertrager 1 S 134

Tr 2 HP-Ubertrager 1 Hii 47

T3 HF-Ausgangsiibertrager 1 Hi 71

A § Relais GBR 111-24-1 Au 10 (227-05.4)

)
’

2)) Differenz der Stromverstirkung 10 %

3)] bei Upp =27, J =50 mA zueinanfler



